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Maxima experiencia de estudio

Disfrute de su muUsica exactamente de la manera que fue
grabada la primera vez.



Inspirado

Qué mejor manera de marcar 50 afos de
innovacion que celebrar nuestra colaboracidn con la
BBC. Comenzando en los principios de los 60 por el
fundador de KEF, Raymond Cooke, la relacién llevo
al gran altavoz compacto de estudio en el mundo,

el LS3/5a. Reconociendo la tecnologia pionera de
KEF, la BBC nos pidid de proveerles con drivers y
crossovers de Ultima tecnologia punta que fueron
claves a su éxito. Avanzado por su tiempo, y
disefiado sin limitaciones, el LS3/5a fue conocido
como el supremo altavoz de ingeniero. Su Ultimo
sucesor es el LS50.

Junto con tecnologias punta del altavoz insignia

de KEF el LS50 es un tributo a los dos, a nuestro
pasado vy al espiritu innovativo de nuestro equipo de
investigacion y desarrollo.

“Estuve decidido de poner en prdctica muchas
posibilidades que veia para mejorar altavoces a través
de una ingenieria mas rigurosa.

Raymond Cooke OBE (1925-1995)
fundador de KEF



Riqueza

Inaudito de un disefio tan compacto, el LS50
entrega una experiencia de escenario
multi-dimensional y profundamente rica que es
fuera de proporcién a su tamafio. La exclusiva
matriz Uni-Q del LS50, capaz de dominar una
amplia gama de altos y bajos, revela sonidos en la
fuente (grabacién) original tipicamente perdidos en
otros altavoces. Disefiados con la tecnologfa de KEF
de modelado acustico, el LS50 es el mds supremo

en mini monitores.




AVANCES

Creando un gabinete pequeio capaz de entregar
un sonido tan espacioso es el resultado de la
considerable investigacion y desarrollo. En la
construccion de gabinete, la forma del bafle y

el disefio del puerto, el LS50 avanza en nuevos
terrenos con patentes tecnoldgicas pendientes.
Todo es posible gracias al liderazgo de KEF en
investigacidn moderna (incluyendo técnicas de
andlisis de elementos finitos y dindmicas fluidas
computas). La tecnologfa en el LS50 ofrece por
gran diferencia el mds limpio y preciso rendimiento
a nivel de estudio entre cualquier mini monitor.

Puerto convencional

Bafle curvado de alta precisién

El curvado especial en el

frente proporciona un deslice
liso dentro y fuera del eje de
respuesta para un sonido sdper
claro, mientras que la superficie
posterior acanalada evita
resonancia de cavidad en la
parte posterior del driver.

Puerto flexible eliptico

Tecnologia de disefio FEA*
patente pendiente.

Geometrfa ecualizada
finamente para minimizar
resonancia del puerto.

Disefio de Puerto basado en
modelado CFD* para
minimizar turbulencias.

Apoyo CLD**

Se logra una vibracién de gabinete
controlada a través un mecanismo
de absorcidn adicional usado entre
las paredes, apoyos vy driver.

La radiacion segundaria es evitada
por un gabinete reforzado y por
los paneles especialmente
disefiados dentro del mismo.

* El Andlisis de Elementos finitos (FEA) se
usa para simular vibraciones mecdnicas y
propagacion de sonido. La dindmica fluida de
cémputo (CFD) se usa para simular el flujo
fluido o flujo de aire.

*# Capas constrefiidas de aislacion



UNI-Q®

EI LS50 emplea tecnologias desarrolladas para Blade,
el altavoz insignia de KEF. Usando el Uni-Q mds
nuevo, especialmente disefiado para este modelo,

el LS50 irradia un extremamente amplio espacio

de escucha “dulce” y entrega un sonido claro y
rdpido.Y porque el LS50 ni afiade o substrae ninglin
sonido, es totalmente natural y exacto sin esfuerzos.

Driver de medias frecuencias

Tweeter ventilado

Iman neodimio grande

Iman de
ferrita grande

Chasis de aluminio
fundido

Forma optima de clpula y
tecnologia de rigidez de la
ctpula

Crea una estructura que es
tan tiesa, que opera como
un pistén en todo el rango
de operacidn. La resonancia
de la cdpula del tweeter esta
en 40kHz, lo cual es mas alld
del rango audible

Control de ruptura
Absorcidn de la primera
ruptura maxima de HF

Cono mas rigido por aleacién
de magnesio/aluminio
Ligero, tieso v fisicamente liso

Guia de onda naranja Borde Z-flex del cono
Incrementa la dispersion del Transicion lisa entre el

tweeter. La energia es distribuida cono y el panel frontal

mas equilibradamente sobre un del gabinete

angulo mas amplio, reduciendo
el efecto de “punto dulce”



LS50 Especificaciones

Modelo

LS50

Diseno

Dos vias bass réflex

Unidades Driver

Matriz Uni-Q

HF: 25mm (lin.) cGpula de
aluminio ventilada

MF: 130mm (5.25in.)
aleacién magnesio/aluminio

Rango de frecuencia (-6dB) 47Hz - 45kHz
Repuesta de frecuencia (+3dB) 79Hz - 28kHz
Frecuencia de cruce 2.2kHz
Requerimientos de amplificacién 25 - [00W
Sensitividad (2.83V/1m) 85dB

Distorsion armonica 2a y 3a
armonicas (90dB, Im)

<0.4% 175Hz-20kHz

Maxima salida

106dB

Impedancia nominal

8Q (min. 3.2Q)

Peso

7.2kg (15.8lbs.)

Dimensiones (H xW x D)
(con terminal)

302 x 200 x 278 mm
(11.9%79x10.9in.)

Negro Brillo




Legado
50 Afos de Innovacion

Innovacién siempre ha diferenciado a KEF. Es porque
fue fundado en 1961 y continda informando todo lo
que hacemos hoy. Siendo primeros es porque
atraemos los mejores ingenieros en el mundo.
Ningun otro fabricante puede comparar la larga

lista de avances. Para mantener constantemente una
calidad de sonido.

Para mantener consistentemente una calidad de
sonido en todo el rango de frecuencias, por
ejemplo, iniciamos el primer uso de materiales
sintéticos para los diafragmas y los bordes de
drivers.

KEF también fue primero en usar computadores
para testear y disefar altavoces. Esta incomparable
capacidad todavia sostiene nuestra supremacia
tecnoldgica y nos permite emparejar aftavoces
dentro de medio decibel. Modelos como el |04aB
y 105 lograron aclamacion en sus lanzamientos
mundiales. El Ultimo altavoz insignia de KEF, Blade, es
sindnimo con excelencia acustica. Mientras KEF sigue
marcando el camino, seguimos buscando el
siguiente avance. Después de todo, innovacion es
una busqueda continua. No una destinacion final.

Sonido profesional...Para el hogar.




www.kef.com

KEF y Uni-Q son marcas registradas. Uni-Q y otras tecnologias de KEF estdn protegidas
mediante patentes mundiales. Reservados todos los derechos de propiedad intelectual del
texto y las imdgenes. KEF se reserva el derecho, en Iinea con su continuo proceso de
investigacién y desarrollo, de corregir o cambiar las especificaciones. Excepto errores u
omisiones.
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